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HMAMORIA DESGRIPTIVA
para solicitar
PATEnNTE D& INVENCION
en
ESPANA,
por VEINTE afios
a nombre de COMPAGNIE POUR LA FABRICATION DES COMPTEURS
ET MATERIEL D’USINES A GAZ, entidad francesa, establecida
en.12, Place des Btats-Unis, Montrouge, (Sena), Francia,

por:
" UN APARATO EXPLORADOR ELECTRONICO

DE TELEVISION .-
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Bl invento, sistema Renato Barthelamy, descrito en

lea presente solicitud, tiene por objeto un analizador electrd-

nico que tiene un blanco delgado con una conductancia funcién
de la intensidad del impacto de electrones répidos o de fotones
y es barrido por un haz catédico de electrones lentos.- |

Mediciones recientes han demostrado que un aislador
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de poco grueso (del orden de una micra), puede ser atravesado
por electrones de gran velocidad (algunos millares de voltios)
lo mismo que 1las hojas metdlicas finas de lenars,- 8e ha vis-
to que entre las dos caras del blanco, el aislamientoc, medido
con una fuente exterior, bajaba considerablemente, y qué la
conductancia asi observada, en la seccién de paso de los elec-—
trones rédpidos, era funcibn de la intensidad del impacto.

Estos blancos, a base de allmina, o de silice, de mica etc.,
pueden, pues constituir verdaderos relés que modulan cierta
corriente eléctrica suministrada por una tensién auxiliar apli-
cada entre las dos caras.del aislador.-

Otra clase de blanco que tiene cualidades andlogas
bajo el impacto de los fotones (luz por ejemplo) se ha reali-
zado también con ciertos cristales, en particular sulfuro de
cadnio.-~

Bl, invento supone la exploracidn en estos dos casos
de une de las caras del blanco por un haz de electrones lentos,
cuando la otra cara recibe el impacto electrdnico a gran velo-
cidad, o el impacto luminoso.-

Fuera de la caracteristica de transparencia electré-
nica o luminosa gue debe asi presentar el electrodo conductor,
aplicado sobre el blanco, por el lado del impacto, otra condi-
cidn esencial es la eleccidn del potencial medio : de esta capa
conductora. Este potencial debe ser positivo con relacidn
al cidtodo emisor del haz de electrones lentos, pero este valor

positivo debe ser inferior al que corresponde a un coeficiente

de emisidn secundaria superior a la unida®l de la superficie del



\A

10

15

20

193527

blanco gue recibe el haz de anédlisis. Bn la préctica un po-
tencial comprendido entre 3 ¥ 6 voltios ofrece a la vez la sen-
sibilidad ¥y la estabilidad 6ptinas.-

El funcionamiento se explica con relacidn al esquema
representado en la fizura 1 en el caso de una imagen electrd-
nica.-

B¥n la bombilla T, de vacio extremado, se encuenpran
elementos conocidos, el fotocdtodo Ph sobre el cual es proyec-—
tada la imoyen Sptica por un dispositivo G, los elementoé que
producen =l haz F de anélisis, el cétodo K, el cilindro de
Wehnelt W el Anodo positivo A. Bl campo magnético coaxial
de concentracibn no se ha representado como btampoco los campos
de desviacibn. Bl campo recibe la imagen electrdnica B éa—
1lidsz del fotocdtodo Ph y acelerada por una tensidn de unos
15,000 voltios. Bstos electrones atraviesan la pelicula metéd-
lica M ¥ luezo 1a hoja aisladora I y salen por 1la superficie
S, en gzeneral recublerta de una lisera capsa de magnesia, de
alto coeficiente de enisidn secundaria. Los electrones pri-
marios ¥ secundarios son captados por el electrodo positivo A.-

La impedancia de salida %, unida a la pelicula M,
puede ser un circuito sinbtonizado si el haz F se modula en al-
ta frecuencia.-

¥l potencial medio de M es determinado por la ten-
8idn U de alzunos voltios. Bl funcionaniento es el sizulen-—
tes

An la oscuridad, no emitiendose ningin electrén, el

sotencizl de la superficie S, totalmente aislada, se rezula
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automdticamente a un valor ligeramente inferior al del cétodo
A, 51 una parte de la superficie del Fotochtodo es iluminada,
un chorro electrdénico, de superficie correspondiente, atravesa-
rd el blancoj la seccidn intercesada de la superficie de salida

veréd aumentado su potencial por dos razones: la unidén Shmica

con la pelicula M ¥ la emisiédn secundaria debida a los elec-

~trones salientes. Esta adicibn de los efectos se debe, se-

gin el invento, al potencial positivo aplicado a M. El im-
pulso producido por el paso del haz F en esta parte, seré,
puéds, reforzado. Este impulso llegard a la impedancia 2 por
las dos vias paralelas de la conductancia y de la capacitan-~
cia del blanco, y e3 en general esta Ultima la que interviene
principalmente, dada la constancia del tiempo del sistena.

#1 potencial de la parte herida se vuelve asi a su valor mf-
nimo, si el haz es lo bastante intenso. Kl potencial maximo
del blanco apenas rebasa el de la placa M, vy se evita asf el
fendémeno ilamado de la '“mancha blanca™ y de la inversiéa. |
Bl tubo asi realizado tiene cualidades de sensibilidsd y es-~
tabilidad mn& superiores a las de los primeros analizadores
de electrones lentos.-

La‘figura 2 muestra, a titulo de ejemplo no limita-
tivo, el mismo sistema de andlisis en el caso de un impacto
de fotones Ph (luz u otra radiacién) proyectado sobre una capa
C de cristales fotoconductored depositados sobre la pelicpla
conductora transparente M, (a su vez sostenida por un aisla-

dor %ransparente I de vidrio o mica). Tampoco se han repre-

-
sentado los campos de concentracidn y de desviacién y se en-
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cuentran los mismos elementos gue en la figura 1: cdtodo K,
Wehnelt W, &nodo A, haz ¥, impedancia Z, patencial positivo
U. Bajo la influencia del impacto de los fotones, la resis-
tencia de los cristales baja y el potencial positivo se pro-
page hasta la superficie exterior 5. La principal dificul-
tad tecnoldgica es el depbsito de una capa uniforme de cris-
tales suficientemente finos.-

La exploracidn por el haz da lugar a variaciones

anélogas a las descritas en la aplicacién precedente.-

-NOTA -

Los puntos de invencidén propia y nueva que se pre-

‘sentan para que sean objeto de esta solicitud de Patente de

Invencidén en Espafia por VEIRTE afios, son los siguientes:
1¢.- Un gparato explorador electrénico para su
uso en un sistema de televisidn o similar, que comprende un
electrodo de blanco consistente en una capa de material con-
ductor de electrones o fotoconductor que tiene sobre un lado
de la misma una capa conductora transparente, medios que in-
cluyen un cétodo para gzenerar uﬁ héz de electrones y para
hacer que explore dicho electrodo de blanco, medios para
operar sobre dicho electrodo de blanco para hacer que se

vuelva localmente conductor de acuerdo con las luces y las
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sombras de una escena a transmitir y medios para mantener
dicha capa conductora a un potencial positivo con respecto
a dicho cédtodo, en una magnitud tal que el coeficiente de
emisidén secundsria de dicho haz explorador sobre dicho elec-
trodo de blanco sea menor gue la unidad.-

29.~ Un aparato explorador electrdénico para su
uso en un sistema de televisidn o similar que comprende un
electrodo de blanco consistente en una capa de material ais-
lante tan delgsda que se vuelva conductora cusndo es herida
por electrones de gran velocidad colocada entre una capa con-
ductora transparente y una capa de material que tenga una
Zran relaciém.de emisidn secundaria, medios, que incluyen
un cétodo,‘para generar un haz electrénico y para hacer que
explore dicho electrodo de blanco, medios para generar una
imagen electrénica correspondiente a las luces y a las som-
bras de una escena a transmitir y para hacer qué dicha ima-
zen electrdnica incida sobre dicho electrodo de blanco a
una velocidad tal que haga que se vuelva localmente conduc-
tor y medios para mantener la capa condﬁctora de dicho elec-—
trodo de blanco a un potencial positivo con respecto a dicho
cétodo, tal que el coeficiente de emisidén secundaria de di-
cho haz electrénico sobre dicho electrodo de blanco sea menor
que la unidad.-

%20,~ Un aparato explorador eléctronico para su
uso en un sistema de televisiédn o similar, que comprende un

electrodo de blanco consistente en una capa de un material

Totoconductor que tiene en un lado una capa transparente de

-5 =
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material conductor, medios para formar sobre dicho eleciro-
do de blanco una imagen &ptica de una'escena a transmitir,
medios, que incluyen un citodo para generar un haz electré-
nico y para hacer que explore dicho electrodo de blanco so-
bre el lado alejado de dicha capa conductora, y medios para
mantener dicha capa conductora a un potencial positivo con
respecto a dicho cAtodo tal que el coeficiente de emisién
secundaria de dicho haz explorador’ sobre dicho electrodo de
blanco sea menor que la unidad,.-

4¢ .~ Un aparato sezlin se reivindica en el punto
29 o en el 32, en el cual el potencial entre dicha capa con-
ductora y dicho citodo estd entre tres y seis voltios.-

o 52— Un gparato segdﬂ se reivindica en el punto

28, en @l cual dicha capa de emisidn secundaria comprende
éxido de megnesio.-

69,- Un aparato segin se reivindica en el punto
29, en el cusl dicha capa aisla®ora delgada comprende ald-
mina, silice o mica.-

7¢,- Un aparato segin se reivindica en el punto

29, en el cual dicha capa es menor de una micra de espesor.-.

82.~ Un aparato segin se reivindica en el punto
%2, en el cual dicha capa fotocdnductora comprende crista-
les de sulfuro de cadmio.-

9¢,- Un aparato seglin se reivindica en el punto
12 o en el 22 o en el 32, en el cual dicho haz electrénico
de exploracién es desviado y enfocado por medios electromag-

néticos.—-

| N
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102.~ Un aparato segin se reivindica en el punto
12, en el punt0129 o en el punto 3¢, que comprende una impe-
dancia de carga, conectada entre dicha capa metdlica y tie-
rra,.-

112.- Un aparato segin se reivindica en el punto
12, en el 22 o en el 32, en el cual dicho haz electrénico
explorador es modulado por una frecuencia apbrtadora.~

129,- Un aparato segin se reivindica en el punto
102 v en el punto 112, en el cual una impedancia de carga
conectada entre dicha capa metédlica y tierra comprende un
circuito sintonizado destinado a resonar a dicha frecuencia
portadora.-

139.,- Un aparato exploraddér eléctronico para un
sistema de exploracién o similar! en esencia como se ha des-
crito en esta blemoria con referencia a la figura 1 de los
dibujos anejos.-

148,~ Un aparato explorador eléctronico para un
sistema de televisidn o similar, en esencia como se ha des-
crito en esta Memoria con referencia a la figura 2 de los
dibujos anejos.-

159,~ Un aparato explorador electronico para un
sistema de televisidn o similar, en esencia como se ha des-
erito en esta Memoria.-

169,- Un aparato explorador electronico de tele-
visibn,-

Tal y como se ha descrito en la llemoria que ante-

cede ilustrado en el dibujo que se acompafia y para los fi-
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nes que se han especificado.-

Hsta Memoria consta de ocho hojas y la presente es-

o

critas a mdquina por una sola de sus caras.-

fadrid,

29 SEP 1950

Albertg.de Elzaburu
g

Aiad Dader
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